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摘要(译)

可植入医疗装置（IMD）包括形成第一搭扣配合附接区域的电极和形成
通孔的绝缘体，第二搭扣配合附接区域和第三搭扣配合附接区域。第二
卡扣配合附接区域与电极的第一卡扣配合附接区域配合。IMD还包括主
体，主体包括细长的导电壳体和从其延伸的馈通线。主体在一端形成第
四搭扣配合附接区域，其与绝缘体的第三搭扣配合附接区域配合，使得
馈通线延伸穿过绝缘体的通孔。壳体包围电池，传感器和电子电路中的
至少一个。绝缘体用于将电极与主体的壳体电隔离。
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